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Temi di ricerca 

L’attività di ricerca ha avuto per temi i seguenti argomenti:  

i) Difetti nei metalli 

ii) Interazione dei fasci ionici con la materia:fenomeni di incanalamento e deincanalamento, analisi con fasci ionici  

iii) Impianto ionico, disordine reticolare e rinvenimenti termici 

iv) Laser annealing 

 v)Trasporto di materia in strati sottili:diffusione, formazione di composti e di leghe, ricrescita epitassiale, ion  beam mixing 

 vi)Siliciuri: formazione, stabilità  ed effetti mesoscopici 

 vii) Memorie non volatili con nano agglomerati di silicio e con materiali a transizione di fase  
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